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Titulo proyecto
Desarrollo de la tecnologia de silicio amorfo para aplicaciones foténicas

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El objetivo del proyecto es el desarrollo de la tecnologia de silicio amorfo para aplicaciones foténicas. Dicha
tecnologia es compatible con la tecnologia de fotdnica de silicio que se esta utilizando actualmente para
fabricar circuitos integrados fotonicos. Las principales ventajas son un bajo coste y una mayor versatilidad
para el disefio de nuevas estructuras tanto para aplicaciones pasivas como activas.

Actividades a realizar por el alumno

El trabajo a realizar abarcara disefio, fabricacion y caracterizacion tanto a nivel de material como de
dispositivo. Las principales tareas a realizar seran:

1- Lectura y documentacion.

2- Disefio de guias Opticas para transmision monomodo.

3- Andlisis de la influencia de los parametros de proceso en propiedades claves tales como indice de
refraccion, pérdidas de absorcion o estrés de capa.

4- Fabricacion y caracterizacion de las guias disefiadas con los parametros optimos de proceso.

5- Desarrollo y demostracion experimental de nuevas estructuras para aplicaciones pasivas tales como
filtrado o (de) multiplexacion.

Horario
Horario de mafana o tardes segin disponibilidad del alumno
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